Simulazione 3° prova dell’Esame di Stato

MATERIA: TDP

Allievo: ___________________________________________________________________   Classe: 5B   Data: 9 Maggio 2011
1. DISEGNA IL CIRCUITO  DI UN  BJT CON CARICO INDUTTIVO E LE FORME D’ONDA DI COMMUTAZIONE DELL’INGRESSO E DELL’USCITA (punti 5)

2. DISEGNALA LA CARATTERISTICA VOLTAMPEROMETRICA DI UN DIODO  SCR  E DESCRIVI IL  PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO (punti 5)

3. DATO IL CIRCUITO DI  FIGURA DIMENSIONA OPPORTUNAMENTE I COMPONENTI IN MODO DA OTTENERE UNA TENSIONE DI USCITA DI 9 VOLT (punti 5)
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